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Професор физике 
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Назив предмета: Аморфни материјали 
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Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:6 
Услов: 
Циљ предмета 
Увођење студената у област некристалних система.  
Исход предмета  
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене: 
- Опште способности: праћења стручне литературе 
- Познавање специфичности појединих врста аморфних материјала  
- Познавање процеса и технологије добијања материјала 
- Способност реализације појединих техничких решења. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Некристални материјали. Аморфни материјали. Начин добијања стакала и аморфних филмова. Физичко-
хемијске карактеристике аморфних материјала.  
Аморфни полупроводнички материјали. Опште карактеристике. Теорија електронских стања код 
аморфних полупроводника. Легирање аморфних полупроводника.  
Халкогенидни аморфни полупроводници.  
Танки филмови. Индуковане фотоизмене. Холографија. 
Аморфни силицијум и германијум. Аморфни селен и телур.  
Аморфни метали.  
Сложенији аморфни системи.  
Електрична и диелектрична својства. Оптичке и спектроскопске карактеристике. 
 
Практична настава  
Експерименталне  вежбе које прате садржаје теоријске наставе. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 3 
 

Вежбе: 1 Други облици наставе: 1 Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања ( 3  часа недељно, у току семестра), рачунске вежбе ( 1   час недељно, у току семестра), 
практична настава ( 1  час недељно, у току семестра). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току 
предавања/консултације 

5 писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 25   



 


